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Samsung bringt leistungsstarke V-NAND SSDs für Enterprise- und Data-Center-
Kunden auf den Markt
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Samsung Electronics Co. Ltd., Marktführer im Bereich innovative Speichertechnologie, hat mit drei TCO-optimierten,
leistungsstarken SSDs auf der Basis fortschrittlicher 3D Vertical NAND (V-NAND) Technologie sein industrieweit führendes
Portfolio an modernsten Enterprise und Data Center SSDs erweitert. Die SSDs sind ab sofort erhältlich.

"Wir bieten High-End-Funktionen und Kapazitäten für alle unsere neuesten SSDs und haben damit etwas, was unserer Meinung
nach großes Interesse von OEMs und Computer-Enthusiasten in der ganzen Welt hervorruft," sagt Jim Elliott, Corporate Vice
President, Samsung Semiconductor Inc. "Wir kennen die Leistungsanforderungen unserer Kunden in einem schnell expandierenden
SSD-Umfeld und engagieren uns stark, diese zu erfüllen."

Die neuen SSDs von Samsungs - PM1633, PM1725 und PM953 - wurden speziell für OEMs entwickelt. Sie nutzen Samsungs 3bit
MLC (Multi-Level-Cell) V-NAND Flash Memory und bieten eine herausragende Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit sowie hohe
Kapazitäten.

PM1633: Ein 2,5 Zoll 12Gb/s SAS SSD für den Bereich Enterprise Storage

Samsungs neuestes SAS SSD, das PM1633, erfüllt alle Anforderungen von Systemen mit SAS-Schnittstelle (Serial Attached SCSI).
Das 2,5 Zoll große und 12Gb/s (Gigabit pro Sekunde) schnelle SAS SSD wird in Versionen mit 480GB, 960GB, 1,92TB und 3,84TB
angeboten. Es erreicht wahlfreie Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 160.000 bzw. 18.000IOPS sowie sequenzielle
Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 1,100MB/s und 1,000MB/s.

PM1725: Liest wahlfrei 1 Million IOPS mit einem 6,4TB HHHL-card NVMe PCIe* SSD Design

Auf den Enterprise Storage Markt der nächsten Generation zielend, stellt Samsung ein HHHL (Half-Height, Half-Length) Card-Typ
NVMe SSD, das PM1725, vor. Es bietet eine rasant schnelle Datenübertragung und eine Speicherkapazität von 3,2TB oder 6,4TB.

Das PM1725 bietet eine wahlfreie Lesegeschwindigkeit von von bis zu 1.000.000 IOPS (Input Output Operations pro Sekunde)
und schreibt wahlfrei mit bis zu 120.000 IOPS. Außerdem liest es sequenziell mit bis zu 5.500MB/s (Megabyte/s) und schreibt
sequenziell mit bis zu 1.800MB/s. Dies ermöglicht Anwendern, ein 5GB großes Video in weniger als 3 Sekunden zu speichern.

Darüber hinaus erreicht das 6,4TB große PM1725 eine herausragende Zuverlässigkeit von 5DWPDs (Drive Writes pro Tag) für
fünf Jahre. Dies entspricht dem Schreiben von insgesamt 32TB pro Tag während dieser Zeit. Für Anwender bedeutet dies, dass sie
täglich 6.400 Dateien mit 5GB-äquivalenten Daten oder Video schreiben können. Dies entspricht einem Maß an Zuverlässigkeit, das
für Enterprise-Storage-Systeme, die große Datenmengen äußerst schnell übertragen müssen, völlig ausreicht.

PM953: Modernes NVMe SSD in M.2 und 2,5-Zoll-Formfaktoren mit bis zu 1,92TB

Samsung stellt ein "Update" für das industrieweit erste NVMe SSD (SM951) im M.2 Formfaktor vor, das bereits früher in diesem
Jahr angekündigt wurde.

Das neue PM953 mit NVMe-Schnittstelle steht im M.2- und 2,5Zoll-Formfaktor zur Verfügung, um in Systemen der nächsten
Generation eine Vielzahl von Anforderungen zu erfüllen. Solche Systeme sind zum Beispiel Large-Scale Data Center und Mobile
Workstations sowie Ultra-Slim Notebooks und High-End PCs. Die Version im M.2-Formfaktor wird wahlweise mit 480 oder
960GBs (Gigabyte) angeboten, während es die 2,5-Zoll-Version mit 480GB, 960GB und 1,92TB gibt.

Über Samsung Electronics

Samsung Electronics Co., Ltd. inspiriert Menschen und eröffnet ihnen auf der ganzen Welt neue Möglichkeiten. Mit Innovationen
und dem Streben, immer wieder Neues zu entdecken, verändern wir die Welt von Fernsehern, Smartphones, Wearables, Tablets,
Kameras, Druckern, Haushaltgeräten, LTE-Netzwerk-Systemen, Medizintechnik bis hin zu Halbleitern und LED-Lösungen. Unsere
Initiativen, unter anderem in den Bereichen Digital Health und Smart Home, machen uns zudem zu einem Schrittmacher für das
Internet der Dinge. Wir beschäftigen weltweit 319.000 Menschen in 84 Ländern. Der jährliche Umsatz des Unternehmens beträgt
über US$196 Mrd. Entdecken Sie mehr auf www.samsung.com und unserem offiziellen Blog unter global.samsungtomorrow.com.

Über Samsung Semiconductor Europe



Samsung Semiconductor Europe, eine Tochtergesellschaft von Samsung Electronics Co. Ltd. Seoul, Korea, mit Sitz in Eschborn bei
Frankfurt/Main unterhält Büros in ganz Europa und in der Region EMEA (Middle East & Africa). Der europäische Hauptsitz ist für
die Marketing- und Verkaufsaktivitäten der Component Business Units von Samsung Electronics zuständig. Dazu gehören die
Bereiche Memory, System LSI, LED und Display Business in EMEA. Für mehr Informationen besuchen Sie bitte
www.samsung.com/semiconductor.

* Hinweis für Redakteure: Oft mit NVMe abgekürzt, ist NVM Express (Non-Volatile Memory Express) eine optimierte,
hochleistungsfähige, skalierbare Host-Controller Schnittstelle mit einem optimierten Register-Interface und Befehlssatz,
entwickelt für Enterprise- und Client-Systeme, die PCIe SSDs nutzen. Für mehr Informationen besuchen Sie bitte
www.nvmexpress.org.

Samsung und das stilisierte Samsung Design sind Warenzeichen und Servicebezeichnungen von Samsung Electronics Co. Ltd.
Andere Warenzeichen befinden sich im Besitz ihrer jew eiligen Eigentümer.
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